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I. ОСВIТНЯ СКЛАДОВА OCBITHЬO-HAYKOBOI ПРОГРАМИ
l. Профiль програм!I доктора фiлософii

з галузi знань l7 кЕлекпlронiксt пхсt пхелекомунiксtцii>
за спецiальнiстю ] 7 I кЕлекпоронiка>

1 - Загальна iнформацiя
l 2

Повнtt назва заltладу
вищоТ освiти та
с,грук,гурного
гriдrlоздiлу

I-Ia ц i о l l :r.iI l, I,1 и й у н i в с р си,ге1, <<Л ь в i ll с ь к а гl ол iTex 1,1 i Ktt>>

Повllit IIilзва
квалiфiкацii MoBolo
орlлгiltалу

Щоктор dliлосоt|liТ з га.пузi e.lteKTpoHiкa та l,eлel(oмylliKaltiT за
спеlдiальнiстrо електроlIiка
I)octor of Philosophy in electronics and telecommunication iп
profession of electronics

Офiцiйна назва
ocBiTllbo-1layKoBoT
пр9Il]ами
'Глllt дl,tп.порIlr ,r,r, обсяlг
ocBiTllboi прогрilми

Електронiка
Electгorrics

п ,,л,|х* "щ d,"к*rI,,п,,*,"и 4r крслIIтiI] СI(l'( '

ilcBi,t,HboT складовсli освi,гt-ll,о-ltауковоТ програми, ,гермiгr ocBi,l,гtboT
склzlловоi освiтгtьо-науковоТ програми - 2 роки

Щикл/рiвегlь FIPK Украiни 8 piBeHb, FQ-EHEA третiй цикл,
EQF-LLL - 8 piBeHb

Псlrсд\,моlзлl PiBeHb вищоТ освiти кМаг,iстр>

ЦДqцi,(ц)lццд4дaц]ц УкраIнська мова
Oc1,1oBHi понят,тя Tit iх
I}I,IзIIаLIеIIня

В освiтнl,о-rrауковiй програмi використано ocHoBHi поняття та Тх

визначення вiдповiдно до Закону Уrсраiни кПро вищу ocBiTy> вiд
0|.07,2014 р. JФ 155б-VII зi змiнами та лоповненнями, Закоrrу
Украiни кПро }rayкoBy i науково-технiчtлу дiяльнiсть> вiд
26.||.2015 р. Jф 848-VIII зi змiнами та доповненняNIи, Порядку
тliдготовки здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософiТ та
доктора наук у вищих навLI€шIьFIих закладах (наукових установах),
затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB вiд 23.0З.20lб р.
N,r 261, МетодиLIних рекомендацiй шtодо розроблеrrня стандартitз
вишlоi освiти, схвалеFIих сектором вип.lоi освiти I-IayKoBo-
N,{етодиtлIIоТ Ра:rи Мiнiстерс,гва освiти i науки YKpztittl,t (гtpclTclKo.rI

вiд29.0З.20l б р. Jф 3)
2 - Мета освi,гlll, ковоТ пDогDами
ГIоглибити теоретичнi знання та практичrri умiння i навики у
галузi е:rектронiки та телекомунiкацiй за спецiалт,нiстю
елетстронiка, розвинути фiлософськi ],а MoBHi KoMl]el,eI]THoct,i,
сформувати унiверсальнi LIавики дослiдника, достzrтнi длrI
гIроведення та успiшного завершення наукового дослiдllкенгtяl i

r-rодальшоТ професiйно-науковоТ дiяльностi
3-Xl рактеристика ocBiTHl'o-HayкoBoi пtlограми

Предмстна областl,
(гitлузь зllань,
спсцiаrlьнiсть)

Галузь зFIань l7 <Електронiка та телекомунiкацii>, спецiальнiсть
l7l кЕлектрогriка>

Орiснтацiя ocBiTHbo-
lt:lylcoBoT програми

OcBiTHbo-HayкoBa
сгtецiальнос,гi, t]

виIшадацька tt|lp'c

програма спрямована
paмK?lX яttоi можлиl]а
)ir,

на актуальtri аспекти
подальша наукова ,гil

Особ.пивос,гi проr,рамl.t I-TayKo ва с кладова ос в i,гLтт,сl-1 lауко воТ п рограми в изнаLI ас.гьсrI
i rrди в iдtуа.ilь IJ и м l I аL] Llал ьrlим гIлаI,Iом асп iранта



ицня
l 2

4 - Прлlдатнiсть випускникiв ocBiTHbo-HayкoBoi програми
до працевJIаш,I,уваIIIIя та подальшого IIавчання

Прl,tд:t,1,1liсть до
IIраllевлаштуванIrя

Робочi мiсця в I-Iауково-дослiдних iнститутах FIAH Украiни,
вищих навчаJIьних закладах МОН Украiни, наукових центрах та
високотехнологiчних компанiях, пiдприсмствах електронiки та
телекомунiкацiй.

П ол:tль ше [IaBtIa HI.IrI Наукова програма четвертого (наукового) рiвня вип{оi освiти
кЩоктор наук)

5 - Викладаппя та оцiнювання
lJикладанlir| та
lIill}tlilIIIIrI

Посднання
ПРаКТИКУN,IУ,

педагогiчлоtо

роботою

лекцlиних та
ко[IсуJIьl,ування

спiльнотою

праItтичних заLIять, педагогi.tногсl
iз науковим керiвгtиком та Hayкoвo-
iз самостiйною науково-навчальною

()цilllоваlltlя Екзамегtи, залiки, пото.тний коIIтролI>

6 - Програмнi компе,геl1,1,1lостi
I l1,I,егрit.пьllа
кOмпетентпiсть (IHT)

Здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми в галузi електронiки
та телекомунiкацiй, проводити дослiдницько-iнновацiйну
дiяльнiсть, що передбачас глибоке переосмислення наявних та
створення нових цiлiсrrих знань, а такох( практиLIне впровадженFIя
отримаLIих результатiв.

Зага;rьпi
ttoNI пе,t,еtl,гн ocTi (ЗК)

1, Систематичнi зFIання суLIасних методiв проведення дослiдrкень
в галузi електронittи та електроtтноТ r,ехнiки.
2. Критичний аналiз, оцiнка i синтез нових iдей.
3. Умiння есРективно спiлкуватися з широкою наукоtsоIо
спiльнотою та громадсьl<iстrо з актуальних питань електронitсlл,
e:reMerTTiB та l]ристроТв електронноТ технiки.
4. Здатнiсть саморозвиватися i самовдоскоЕIаJIIоватися протягом
жит-гя, вiдповiдальнiсть за навLIання iнших.
5. Соцiальна вiдповiдальнiсть за результати прийняття
стратегiчних рiшень.
б. Iнiцirованняt оригiнальних дослiдницьtсо-it-tновацiйних
комплексних проектiв.
7. Лiдерство та здатнiсть як автономноТ так i командноТ роботи
пiд час реалiзацiТ проектiв.

С гlelliil.1lbIri (фаховi)
KopIlIcTeHTtlocTi (ФК)

1. Знання про сучаснi тенденцii розвитку i найбiльш вахсливi HoBi
HayKoBi доаягFIенI,Iя в областi електронiки та телекомунiкацiй, а
також сумiтсних.
2. Систематичнi :знання i розумiнrrя суrIасних наукових L,еорiй i

методiв, та вмiння iх е(lективFIо застосовувати д-гl;l розробленгtяl i

аналiзу e.lteMeHTiB, пристроТв та систем електроFIноТ технiки.
З. Здатнiсть еdlективtlо застосовувати методи аналiз1,,
матеIчIатиLIFIе моделюваI]I{я, викоFIувати фiзичгli та математи.It.ti
експеримеII,ги при прове/lеl]нi гlаукових дослiдlжень;
4. Здатнiсть iнтегрувати зFIання з iнших дисциплiн, застосовувати
системний пiдхiд та враховувати HeTexHi.rHi аспекти прI4

розв'язаннi iнlкенерних задаLI та проведеннi дослiджень;
5. Здатrriсть розробляти та реалiзовувати проекти, IзклюLIаюrtи
власt,ti дослtiджеi-тт-тя, яlкi даIотl, мохtливiсть гIереосмислюваl.LI
ttаявlti чlI c,l ворIова,ги t-loBi зlIаiII-1я.

6, Здатнiсть аргументувати вибiр методу розв'язуванпяl
спецiалiзованоi задачi, критичFIо оцiнювати отриманi результа.ги
та захищати прийнятi рirrrеrтня.

п таблицi



вжегIlIrI 1,ilоJI I,1 I l1

l 2

7 - Програмнi резyльтати [Iавчання
Зlrагrlrя (ЗН) l. Здатнiсть продемонструвати систематичнi знання сучасних

методiв проведення дослiджень в областi електронiки та
електронноi технiки.
2. Здатнiсть продемонструвати поглибленi знання у вибранiй
областi наукових дослiдхtет,lь.
3. Здатнiсть продемонструвати розумiння впливу технiчних
рiшень в суспiльному, економiчному i соцiальному KoHTeKcTi.

Умiння (УМ) 1. Здiйснювати пошук, аналiзувати i критично оцiнювати
iнформацiю з рiзних джерел.
2. Застосовувати зFIання i розумiння для розв'язування задач
синтезу та аналiзу елементiв та систем, характерrrих обраrтiй
областi наукових дослiдтсень.
З. Дослiдllсувати i моделtовати явища та процеси в складних
електронних системах.
4. Застосовувати системний пiдхiд, iнтегруючи знання з iнших
дисlциплiн та враховуIочи HeTexHi.THi аспекти, пiдчас розв'язання
теоретичних та прикладних задач обраноТ областi наукових
дослiдrкень.
5. Посднувати теорiю i практику, а TaKorK приймати рiшення та
виробляти стратегiю розв'язання науково-прикладних задач з

урахуванням загальнолюдських цiнностей, суспiльгtих,
державFIих та виробничих iHTepeciB.
б. Ефективно працювати як iндивiдуа_llьно, так i у складi
команди.
7. Самостiйно виконувати експериментальнi дослiдхtення та
застосовувати дослiдницькi I]авички.
8. Оцiнити доцiльнiсть та мохtливiсть застосування I]ових
методiв i техrtологiй дrrяr розроблегtilя елемеLtтiв та прис,гроТв
електроI]ноi технiки,
9. АргумеFIтувати вибiр методiв розв'язування науково-
прикладноТ задачi, критично оцiнювати отриманi резуль.гати та
захиш{а,ги прийнятi рiшення

KoMyltiKarriя (КОМ) 1. Умiння ефективно спiлкуватись на прос]lесiйному та
соцiальному рiвнях;.
2. Умiнгrя представляти та обговорювати отриманi результати та
здiйсt-tювати траrrсфер набутих знань.

Авr,ономiя i
tliдпоlзiдалr,lliсть (AiB)

1. Здатrriсть адаптуватись до нових умов, самостiйно приймати
рiпrення та iнiцirовати оригiнальнi дослiдницьttо-iнновацiйrri
комплекснi проекти.
2. Здатнiсть усвiдомлювати необхiднiсть навчання tslIродов}к

усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових
(lахових знань.
3. Здатнiсть вiдповiдально ставитись до виl(онувагlоТ робоr.и T.tt

досягати постаI]леIIоТ п,Iеr,и з дотриманням вимог професiйrlоi'
етики.

8 - Ресур|сне забезпе(Iення реалiзацiТ ocBiTHboT програми

п ,t,аб.lIи Iti
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1 2
Спеlцифiчнi
хilрilктеристикI,I
ltilдрового
забезпечення

100% професорсько-викладацького складу,
виIшадання гIроdlесiйно-орiеl-ттованих дисциплiн,
с гуltеlti за спеtliальlIiсr,lо

задlяного до
мають HayKotзi

Специфiчнi
хirрirк,геристиItи
м:1,1,срiаль1-1о-
,гсхlli.lllого

зitбезпечення

Сучасне обладнання та електроннi компонеI]ти провiдних
компанiй, зокрема, STMicгoelectronics, Cypress, Analog Devices .

Моdеrп eqr"riprnents and еlесtгопiс components of leading col-npanies,
e.g. STMicroelectrotrics, Cypress, Analog Devices, УВР -ЗМ -

установка створення органiчних структур, ВУП-5М - осадження
металiчних KoHTaKTiB, 4l45A - semiconductor раrаmеtеr analyzer -
комплекс вимiрювання електрофiзичних характеристик
свiтлодiодiв та транзисторiв.

СlIецифiчlli
хараltтеристиItи
iнформацiйно-
меr,одлIчного
забезпечення

Використання вiртуального навLI€IJIьного середовища
Flацiональьtого унiверситету <Львiвська полiтехнiка> та
авторських розробок професорсько-викладацького складу.

9 - Академiчна мобiльIIiсть
НацitlналI>tIа кред}IтIlа
плобiльгliсть

I-Ia ocHoBi двосторонгtiх
уt-tiверситетом кЛьвiвська
Украiни

договорiв ш,tiж

полiтехнiка> та
FIацiогrальгlим

yI-t itзерси,гетаiчt и

MiжI,1 ilродIIrl кредитна
мобiльtliс,l,ь

У рамках програми СС Еразмус+ на осгtовi двосторогtt-tiх
договорiв мi>lt Ilацiональним унiверситетом кЛьвiвська
полiтехгtiка) та навчальними закладами краIн-партFIерiв

Нав.lаIlня iноземних
аспiDаrtтiв

Можливе

п таблицi



2. Розподiл змiсту
ocBiTH ьоi сl<ладовоi ocBiTH ьо-науковоi програми
за групами компонентiв та циклами пiдготовки

лъ
зlп

I_{икли пiдготовки

Обсяг навчального навантаження аспiранта
(кредитiв / %)

обов'язtсовi
компоненти

ocBiTHboi
складовоi

Вибiрковi
компоненти

ocBiTHboT складовоТ

Всього
за весь TepMiH

навчання

l L{иrсл дисциплiн,
що формують

загальнонауковi
KoMпe]]eI-ITHocTi ,га

угliверсальнi
навички

дослiдника

21l49 5l l 24l56

2. I]икл лисциплiн,
що формують

фаховi
компетентгtостi

|0/2з бl|4 16lз7

3. Iiик.ll дисцигtлiн
вiльного вибору

аспiранта
Jl l зl]

Всього за весь TepMiH
навчання з1172 |2l28 4зll 00



Код н/д
Компоненти ocBiTHboi складовоТ кiлькiсть

кредитiв
Форма

пiдсумк.
контролю

l 2 J 4

lоапir)нll
ок1.1 (Plлософlя t методологiя науки

J екзаменок .2. lноземна мова для академiчних цiлей, часiйна-I 4 залlкок lноземна мова для академiчних цiлей, часiйнБ2 4 екзаменок 4. l lроФесl йна ледагогiка
J зtlлlкок 5. Академlчне пlдцриемництво
4 заJIlк

ок1.6. llедагогlчна практика
3 заJ]lк

tJсього за цикл: 21

цuкл о u сцuпл i н, l!| о сР орм у t о ttlb сР ах о в i к ом п,еm е н m н о с п.l i*
ок2, l дналlтиtlнl та чисельнi методи дослiдження 4 екзамен
ок2.2. Що_слiдницький ceMiHap

(обеоворен ня публ iKa цi'й,
пlolllol ' 

ТйrrГ еТектр iй
dослidэtсень у еалузi,

та телекомrЕiкаПй
новuнок, вidкрummiв,

J залlк

ок2.з. методи дослiдження в електронiцi J заJIlк
I0

lrl сальt t i l ! авuчкu d о r: п i i l t
вБ1.1 [iлова iноземна мова J зал к
вБ 1.2 Психологiя TBop.tocTi та винахiдництва J зал квБl.з Управлiння науковими проектами J зал к
вБ1.4 Технологiя оформлення грантових заявок,а пБ"iйi .rББ з залlк
вБ 1.5 Риторика J зi}лtк
вБ1.6 сучаона iнвентика у науково-дослiднiй дiяльностi J
вБ1.7 Вiдкритi HayKoBi практики J зiul к
вБ 1.8 Академiчна доброчеснiсть i якiсть освiти з
вБ1.9 Методологiя пiдготовки наукових публiкацiй _) зал к

вБ1.1 0 Якiсть вищоТ освiти (формуванrrя
якостi)

внутрiшнiх систем забезпечення з залlк

Всього за цикл; 3
Цuкл duсцuплiн, tцо форл,tуюmь фаховi *оrпumеrm"оi*ir

вБ2. l математи.tце моделюRання та прогнозування ексtIерименту J екзамен
вБ2,2 Гехнiка фiзи,I ного експерименту J екзамен
вБ2.3 Мiкроелектроннi сенсори фiзичних величин з екзаN.{еIl
вБ2.4 MikpocxeMoTexHika та сигнальнi перетворювачi з екзамен
вБ2.5 Бiомедична електронiка J екзамен
вБ2.6 Мiкропроцесорнi системи керування J екзамен
вБ2,,7 Органi.rна електрqнiка

_] екзамен
вБ2.8 Альтернативнi джерела енергii з екзаN,Iе}I
вБ2.9 Нацоелектроiнка J екзамQl I

вБ2.10 Рiдкокристалiчна електронi ка 3 екзамен
всього за цикл: 6 (з+3)

Дuсцrtm iHtt зс1 вiльнttJи вuборол,l сtспiранmа
вБз.1 Дисциплiна вiльного вибору qспiранта J

tJсього за Iикл: 3
JtJIvl 43

Перелiк компонент ocBiTнboi складовоТ
ocBiTHbo-цayкoBoi програми

Прt4мiтка: * - дисциплiни, що формуrоть tPaxoBi компетентностi (ОК2.1 та ОК2.2,), ttропонуIоться спiльнiдля ОНП
СПОРiДНеНИХ ГаЛУЗей Та спецiальностей, длtсциплiна ОК2.3 - " 

nn.inu* однiст спецiЙьностi; "

** - перелiк вибiркових дисциплiн, tцо формують (laxoBi компетентностi, пови"ен мiститtt не менше
восьми дисциплiн, з яких аспiрант обирае двi;

- аспiранТ мае змогУ обратИ дисциплiни, що викладаються у Нацiональному унiверситетi кЛьвiвська
полiтехнiка> чи iнших вiтчизняних (iноземних) ЗВО (науковr, y.rurrouu*) на ycix рiвнях.

зilлlк

залlк



II. Наукова складова ocBiTнbo-Hayкoвoi програми

Наукова складова ocBiTHbo-HayKoBoT програми передбачас проведення
аспiрантом власного наукового дослiдження пiд керiвництвом одного або двох
наукових керiвникiв та оформлення його результатiв у виглядi дисертацii.

{исертацiя на здобуття ступеня доктора фiлософiТ е самостiйним
роЗГорнутим дослiдх<енням, що пропонуе розв'язання актуального науково*
прикладного завдання за спецiальнiстю |7| Електронiка, результати якого
характеризуються науковою новизною та практичною цiннiстю i оприлюдненi
у вiдповiдних публiкаrдiях,

Наукова складова освiтньо-науковоi програми оформляеться у виглядi
iндивiдуального плану науковоi роботи аспiранта i с невiд'смною частиною
н авLIального плану аспiрантури.

Невiд'смною частиною науковоТ складовоТ ocBiTHbo-HayKoBoT програми
аспiрантури е пiдготовка та публiкацiя наукових статей, виступи на наукових
коr-rференцiях, наукових фахових ceMiHapax, круглих столах, симпозiумах.

Тематики наукових дослiджень за спецiальнiстю 171 <Електронiка>>:

1. Мiкропотуlкнi сигнальнi перетворювачi ceнcopнI4x пристроТв.
2. Вузли програмованих систем на кристалi.
4. Мiкроелектроннi сенсори температури.
5. Сигнальнi перетворювачi пристроТв фотовольтаТки.
6, Розроблення iнтегральних елементiв та схем на ocнoBi органiчних

напiвпровiдникiв та спрях{ених полiмерiв
7. Використання альтернативних технологiй побудови дисплеТв та систем

освiтлення.
В. Щослiдження сенсорних структур на ocHoBi активних елементiв

органlчно1 електрон1 ки.
9. Щослiдя(ецня електрокеро ваних рiдкокристалiчних о птичних систем.
l0. [ослiдження первинних перетворювачiв ceHcopiB на ocнoBi полiмер-

диспергованих р iдко кристал iчних матерiалi в.
l 1. N4одифiкацiя оптично активних середовищ пристроТв вiдобраясення

iнформацiТ.



III. Атестацiя acпipaнTiB

А,гестаrliя з21обувачiв tзищоТ освi,ги стуllеня д1октора фiлософiТ
здiйсгrкlстьоя спецiаtлiзованOlо вLIе}Iою радою, постiйно дiю.rою або yTBopeнoro
дJIя llроведення разового захиату, на пiдст,авi публiчного захисту наукових
дOсягнень у формi дисеlэтацii.

Обов'язковOIо yMoBoIo iloпycкy до захисту с успiтлtле викоFIанFIя
аспiрантом його iндивiдуального навчального плану.

Здlобувачi вип{оТ освiти ступеi{я доктора фiлософiТ захиlцак),гIr ,{исертаIliТ,
як правило, у постiйно дiючiй спецiалiзованiй вченiй радi з вiдповiдноТ
спеlliальrtос,гi, яка функцiсllлуе у IзиILIoMy FIal}LiiLшbHoMy закла7дi, де здiйснIоваJIася
пiдготовlса аспiранта. Вчена рада вищого навI{алъного закладу мас правсl податr4

дсl llацiо}:tllльшого ilгеIlтотва iз забезпечепня якостi вищоТ освiти докумеl{ти для
акредитацiТ cгrerlia-rri:зoBaHoi вчсноi' рали, утвореноТ /]"lrя пpOBelIeH}Irt pa:]сrЁJс;I.(,)

:};}хисту, а.бо звернутися з вiдпtlвiдгtим клопотанFIям до iншого вищого
I-IавчаJIьноI,о закJIа/_цу, /Ie функцiонус пос,гiйно дiюча спецiа;riзована вчена рада :]

в iдповiдr-lоi спецi альностi.
()бсrrг, основного тексту ;1исерr:ацii' здобува.tiв виlлоТ освi"ги сl]упенrI

доктOра фiлософiТ за спецiальнiстю l71 <Електронiка>) встанOвLIти у кiлькостi
.J,5 - 5 ;tвт:орськlIх apKytшiB.
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